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摘要(译)

公开了一种像素结构。像素结构适于设置在基板上，并包括第一像素电
极，第二像素电极和顶栅TFT。第一像素电极和第二像素电极设置在基
板上，其中第一像素电极和第二像素电极彼此分离。顶栅TFT设置在基
板和第一像素电极之间，并包括图案化的半导体层和栅极。
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